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EMENTA

Introducdo a eletronica e fisica dos semicondutores. Diodos: modelos, circuitos e aplicagdes. Transistores
Bipolares de Jungdo (TBJs): modelos, circuitos e aplicaces. Transistores de Efeito de Campo (FETs): modelos,
circuitos e aplicagGes.

OBJETIVOS

Ao final da disciplina, o(a) discente sera capaz de: (I) compreender os conceitos basicos de eletrdnica analdgica;
(I1) compreender e projetar circuitos eletrénicos basicos por meio da aplicacdo de diodos, TBJs e FETs.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1. Fisica dos semicondutores: materiais semicondutores; niveis de energia; materiais dos tipos n e p.

2. Diodos semicondutores: juncdo pn; polarizacdo; curvas caracteristicas; diodo zener e regulador de tensao;
modelos matematicos; circuitos retificadores; circuitos ceifadores e grampeadores.

3. Transistor Bipolar de Jungdo (TBJ): introducdo; construcdo e operacdo do dispositivo; polarizagcdes CC do TBJ;
configuragdo emissor-comum; conceitos de coletor-comum e de base-comum; curvas caracteristicas; TBJ como
interruptor e como amplificador; circuitos TBJ em CC; operagdo CA em pequenos sinais e modelos equivalentes;
amplificadores TBJ de estagio simples.

4. Transistor de Efeito de Campo (FET): introducdo; estrutura e operacao fisica do dispositivo; caracteristicas de
corrente-tensdao; MOSFETs dos tipos deple¢do e enriquecimento.

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular serd oferecida por meio de aulas expositivas utilizando principalmente o quadro e
apresentacdo de slides quando necessario. Além disso, também serdo utilizadas simulagdes computacionais. Na
parte pratica, serdo utilizados os equipamentos, ferramentas e componentes do laboratério de Eletrénica A,
visando o desenvolvimento de experimentos em bancada para complementar o aprendizado.

CONTROLE DE FREQUENCIA E CRITERIOS DE AVALIACAO

Para o controle de frequéncia, serao utilizadas listas de presencga, as quais serdo assinadas pelos alunos durante
as aulas presenciais.

Para fins de avaliacdo, serdo aplicadas duas provas tedricas, individuais e sem consulta. Haverd também um
trabalho final da disciplina (TF), que serd computado como a terceira avaliagdo, além de avaliagbes praticas em
laboratério (APL). Ao final da disciplina, apenas os alunos com nota 4 < n < 6 terdo direito a prova substitutiva. A
distribuicdo de pontos esta definida a seguir:

1. Prova (P1), abrangendo os itens 1 e 2 do conteldo programatico. Valor: 3 pontos;

2. Prova (P2), abrangendo o item 3 do conteldo programatico. Valor: 3 pontos;

3. Trabalho final (TF), abrangendo os itens 3 e 4 do conteldo programatico. Valor: 2 pontos;

4. AvaliagOes Praticas em Laboratoério (APL), abrangendo todo o contetdo programatico. Valor: 2 pontos;

5. Prova substitutiva (PS), abrangendo todo o conteldo programatico. Valor: 3 pontos.
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